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Sb,In,P掺杂对SnO2薄膜透明导电性能的影响 
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摘要  采用溶胶凝胶（Sol-Gel）技术制备了SnO2∶(Sb,In)透明导电薄膜，优化了制备工艺参数，获得了最佳制
备条件.研究表明，4%的铟掺杂有效地改善了薄膜的内部结构，使得紫外-可见光的透过率显著增加；7%的锑掺杂
释放出了更多的载流子，使薄膜的方块电阻降低，2%的磷掺杂因准连续杂质能带的形成进一步提高了薄膜的电导

率.Sb、In、P的掺入使得SnO2薄膜的紫外-可见光的透过率达83%，方块电阻达38Ω/□. 
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